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JANS1N5806US

C Mmsem‘ Référence fabricant:

JANS1N5806US
Fabricant / Marque: Microsemi

Une partie de la description: DIODE GEN PURP 150V 1A D5A

Feuilles de données: @ JANS1N5806US.pdf

Statut RoHs: Contient du plomb / Non conforme a RoHS

Etat du stock: New original, 2293 pcs Stock Available.

Bateau de: Hong Kong

Maniére d'expédition: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Image may be representation.
See specs for product details.

Numeéro d'article JANS1N5806US

Tension - directe (Vf) (max) @ Si 875mV @ 1A
Cfension- inverse (V) (max) SV
Package composant fournissewr DSA
lavitesse FastRecovery = 200mA(lo)
Csees Mitery, MILPRE-19500/477
Temps de recouvrement inverse () das
CEmbalge Buk
Package/Bote SQMELE, A

Type de diode Standard
Courant - fuite, inverse a Vr 1pA @ 150V
Courant - Rectifié moyenne (Io) 1A

Capacité a Vr, F 25pF @ 10V, 1MHz
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JANS1N5615US-LC JANS1N5816 JANS1N5811US JANS1N5617US
SMD Microsemi Corporation Microsemi Microsemi Corporation

JANS1IN5615US-LC SMD

DIODE SCHOTTKY 150V 20A
DO203AA

JANS1IN5811US Microsemi

DIODE GEN PURP 400V 1A D5A

JANS1N5711UB
MICROSEMI
MICROSEMI SMD

JANS1N5819-1
Microsemi Corporation
DIODE SCHOTTKY 45V 1A DO41

JANS1N5615
Microsemi Corporation
DIODE GEN PURP 200V 1A AXIAL

JANS1N5809
Microsemi Corporation
DIODE GEN PURP 100V 3A AXIAL

JANS1N5806US Mots-clés Plus

1ASBBEIRS Microsemi
JANS1N5806US électronique

Fiche technique JANS1N5806US Fiches techniques JANS1N5806US JANS1N5806US PDF Microsemi JANS1N5806US

Composants JANS1IN5806US Distributeur JANS1IN5806US JANS1IN5806US Image Partie JANSIN5806US

Prix JANS1IN5806US JANS1N5806US Fabricant JANS1N5806US Photo Action JANS1N5806US JANS1N5806US Inventaire

JANS1N5806US Nouveau JANS1N5806US Original JANS1N5806US garanti JANS1N5806US RFQ JANS1IN5806US Commande en ligne

Contact us:Info@YIC-Electronics.com
AJOUTER: Unité A5-B5 No.509, 5 / F Sing Win Factory Building, 15-17 Shing yip St, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong.
Copyright © 2023 YIC-Electronics.com - YIC International Co., Limited


https://www.yic-electronics.fr/
https://www.yic-electronics.fr/pdf/Microsemi/JANS1N5806US.html
https://www.yic-electronics.fr/Manufacturers/Microsemi.html
https://www.yic-electronics.fr/datasheet/2a/ATS-07H-134-C3-R0.pdf
https://www.yic-electronics.fr/pdf/Microsemi/JANS1N5806US.html
https://www.yic-electronics.fr/Manufacturers/Microsemi.html
https://www.yic-electronics.fr/Discrete-Semiconductor-Products.html
https://www.yic-electronics.fr/Discrete-Semiconductor-Products/Diodes-Rectifiers-Single.html
https://www.yic-electronics.fr/pdf/JANS1N5615US-LC.html
https://www.yic-electronics.fr/pdf/Microsemi/JANS1N5816.html
https://www.yic-electronics.fr/pdf/Microsemi/JANS1N5811US.html
https://www.yic-electronics.fr/pdf/Microsemi/JANS1N5617US.html
https://www.yic-electronics.fr/pdf/Microsemi/JANS1N5711UB.html
https://www.yic-electronics.fr/pdf/Microsemi/JANS1N5819-1.html
https://www.yic-electronics.fr/pdf/Microsemi/JANS1N5615.html
https://www.yic-electronics.fr/pdf/Microsemi/JANS1N5809.html
https://www.yic-electronics.fr/hotparts.htm
mailto:Info@YIC-Electronics.com

	JANS1N5806US Details PDF
	JANS1N5806US
	Vous pourriez aussi être intéressé par:
	JANS1N5806US Mots-clés associés


